Solution for researching

Celda Fotoquimica Cuadrada De Cuarzo De Alta Transparencia

Con Construcciéon Monolitica De Molienda Y Tapa De Ptfe
Numero de articulo: PL-D)J04

Energia Solar y Division
Fotoquimica de Agua

Espectroelectroquimica (SEC)

Caracterizacién de
Semiconductores

Estudios de Corrosion y
Electroanaliticos

Caracterizacién de Células Solares
de Tinte Sensibilizado (DSSC)

Sintesis Organica a Temperatura
Elevada

Nimero de Modelo del Producto
Configuracion del Sistema
Material del Cuerpo de la Celda
Transmitancia de Luz

Método de Fabricacion

Introduccion

Optimice su investigacién

pruebas de
abiertos

Aprende méas

Evaluacién de materiales de fotodnodo y fotocatalizadores
semiconductores bajo simuladores solares para medir tasas de
evolucién de hidrégeno y eficiencia de conversién de fotén a
corriente.

Monitoreo en tiempo real de cambios espectrales de absorciéon UV-
Vis durante ciclos redox electroquimicos dindmicos para identificar
intermediarios de reaccién transitorios y determinar vias de reaccién.

Realizacién de Espectroscopia de Impedancia Fotoquimica (PEIS),
analisis de Mott-Schottky y determinacion del potencial de banda
plana de semiconductores de pelicula delgada y foto-electrodos.

Andlisis cualitativo y cuantitativo de metales pesados traza, procesos
electrocataliticos e inhibidores de corrosion en soluciones
electroliticas altamente &cidas o agresivas.

Medicién de la eficiencia de conversién de luz a electricidad,
dinédmica de transporte de electrones y cinética de regeneracién de
tinte bajo polarizacién de luz continua o pulsada.

Realizacién de sintesis organica impulsada electroquimicamente y
reacciones cataliticas a temperaturas elevadas donde las celdas de
polimero tradicionales fallan.

Especificaciéon / Caracteristica (PL-DJ04)

PL-D)J04

Arquitectura de Sistema Abierto

Cuarzo de Alta Transparencia de Grado Optico
= 95% (Espectros UV-Vis-NIR)

Molienda y Pulido Monolitico (Sin Adhesivo/Pegamento)

espectroelectroguimica con esta celda
fotoquimica cuadrada de cuarzo de alta
transparencia que presenta un cuerpo
monolitico molido con un noventa y cinco por
ciento de transmisién de luz y una tapa de PTFE
resistente a productos quimicos personalizable
disefiada para exigentes aplicaciones de

laboratorio B2B en sistemas

Descripcion Beneficio Clave

Las paredes de cuarzo de alta transparencia (>95% de
transmitancia) permiten la penetracion de luz UV-Vis-NIR de
espectro completo, facilitando la méxima fotoexcitacién del
catalizador activo.

La construccién monolitica y libre de adhesivos evita la
disolucién del pegamento por disolventes orgénicos, evitando la
deriva de la linea base y la interferencia 6ptica durante
escaneos a largo plazo.

Las ventanas épticas altamente paralelas y pulidas eliminan la
refraccién y la distorsion del haz, asegurando un perfil de
intensidad de luz uniforme en la superficie del electrodo.

La combinacién de cuarzo de alta pureza y una tapa de PTFE
quimicamente inerte proporciona una resistencia quimica
integral, manteniendo la celda libre de contaminacién.

La tapa de PTFE mecanizada por CNC personalizable permite un
enrutamiento ajustado y organizado de multiples electrodos de
trabajo, contador, referencia y lineas de purga de gas activo.

El cuerpo de la celda de cuarzo tolera temperaturas de hasta
900°C, permitiendo reacciones a alta temperatura y
esterilizacion térmica directa en autoclave después de las
corridas quimicas.

Especificacion / Caracteristica (PL-DJ04-S)

PL-D)J04-S

Arquitectura de Sistema Sellado

Cuarzo de Alta Transparencia de Grado Optico
= 95% (Espectros UV-Vis-NIR)

Molienda y Pulido Monolitico (Sin Adhesivo/Pegamento)
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Especificacion / Caracteristica (PL-DJ04) Especificacion / Caracteristica (PL-DJ04-S)

Temperatura Maxima de

L, 900°C (Solo Cuerpo de Celda de Cuarzo) 900°C (Solo Cuerpo de Celda de Cuarzo)
Operacion
Material de la Tapa Politetrafluoroetileno (PTFE) de Alta Pureza Politetrafluoroetileno (PTFE) de Alta Pureza
Personalizacién de Puertos de la Personalizable (Agujeros redondos/cuadrados mediante Personalizable (Agujeros redondos/cuadrados mediante
Tapa mecanizado CNC) mecanizado CNC)
Integracién de Puente Salino Compatible con Vidrio Fritado (NGcleo de Arena) o Capilar Luggin Compatible con Vidrio Fritado (NGcleo de Arena) o Capilar Luggin
Compatibilidad de Esterilizacion Autoclave o Calor Seco (AsegUrese de quitar la tapa de PTFE) Autoclave o Calor Seco (AsegUrese de quitar la tapa de PTFE)
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